AVIS ET COMMUNICATIONS
DE LA

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

AVIS AUX IMPORTATEURS
DE CERTAINS MECANISMES POUR RELIURE A ANNEAUX ORIGINAIRES D'INDONESIE

2007/25. Aucune demande de réexamen n'ayant été déposée a la suite de la publication de 1'avis
d'expiration prochaine (JOUE C228 du 22/09/2006), les mesures antidumping et compensatoires
mentionnées dans le tableau ci-dessous prennent fin.

Produit Pays d'origine ou Mesures Référence Date d'expiration
d'exportation

Mécanismes |Indonésie Droit Reglement (CE) n° 08/06/2007
pour reliure a antidumping |976/2002 du Conseil (JO

anneaux L150 du 08/06/2002, p.1).

Mécanismes |Indonésie Droit Reglement (CE) n° 08/06/2007
pour reliure a compensateur |977/2002 du Conseil (JO

anneaux L150 du 08/06/2002,

p.17).




Page 9, au considérant 16:

au fiew de: «... lorsque des DRAM sous formes multicombinatoires ...»

lire:

... losgque des DRAM sous formes multicombinatoires (standard) ..

Page 9, au considérant 19:

au fiew de: «... incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires ...

lire:

+... incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires (standard) ...»

in mecital 20

au fiew de: «... losquils sont incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, les microplaguettes DRAM ou

lire:

les DRAM & Pétat monté ne peuvent plus étre considérés comme un produit potentiellemnent passible du droit
compensateur. 11 est considéré & ce propos que, méme incorporés dans des DRAM sous formes multicombi-
natoires, les microplaguettes DRAM et DRAM & T'état monté conservent leurs propriétés et fonctions. Leur
incorporation dans des DRAM sous formes multicombinatoires ne modifie en rien leurs camctéristiques
physiques et techniques essentielles. De plus, les DRAM sous formes multicombinatoires ont exactemnent la
méme fonction, & savoir foumnir de la mémoire, que les microplaguettes DRAM ou les DRAM & I'état monté
pris isolément, mais & plus grande échelle. 11 est donc condu que lincorporation de microplaguettes DRAM
ou de DRAM a 'éat monté dans des DRAM sous formes mulicombinatoires .. e

... losquils sont incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires (standard), les microplaguettes
DRAM ou les DRAM & létat monté ne peuvent plus étre considérés comme un produit potentiellement
passible du droit compensateur. 1 est considénd 4 ce propos que, méme incorporés dans des DRAM sous
formes multicombinatoires (standard), les microplaguettes DRAM et DRAM & I'état monté conservent leurs
propriftés et fonctions. Lewr incorporation dans des DRAM sous formes multicombinatoires (standard) ne
modifie en ren leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, les DRAM sous formes
multicombinatoires (standard) ont exactement la méme fonction, & savoir fournic de la mémoire, que les
microplaguettes DRAM ou les DRAM a I'état monté prs isolément, mais & plus grande échelle. 11 est donc
conclu que lincorporation de microplaguettes DRAM ou de DRAM a I'état monté dans des DRAM sous
formes multicombinatoires (standard) ...»



Page 10, considérant 28, au point cf:
au liew dez +... importations de DEAM sous formes multicombinatoires ...

lire: +... importations de DREAM sous formes multicombinatoires (standard) ...

Page 11, au considérant 3(:
a) au fiew de: oo 4) en cas de DRAM sous formes multicombinatoires .. .o

fire: w... 4) en cas de DRAM sous formes multicombinatoires (standard) ...
b) au fiew de: o« la valeur totale de ces DRAM sous formes multicombinatoires ...

fire: ... la valeur totale de ces DRAM sous formes multicombinatoires (standard) ...

Page 11, considérant 30, aux n™ 1,2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau, et page 13, aticle 1%, au point 4) [dans le paragraphe 3
du riglement (CE) n® 1480/2003, aux n™ 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau]:

au leu dez «DRAM sous formes multcombinatoiress

lire: «DRAM sous formes multicombinatoires (standard)e

Page 11, considérant 30, aux n® 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¢t 7 du tableaw, et page 13, article 1%, au point 4) [dans le paragraphe 3
du réglement (CE) n® 1480(2003, aux n™ 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau]:

au liew de: «prix net franco frontitre communautare des DRAM sous formes multicombinatoiress

lire: spriz net franco frontiére communautare des DRAM sous formes multicombinatoires (standard)s

Page 13, article 1% au point 1) [dans le paragraphe 1, deuxiéme alinéa, au cinguiéme tiret du réglement (CE)
n® 1480/20073]:

au liew de: «— microplaguettes et/ou DRAM & 'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoiress,

lire: «— microplaquettes etfou DEAM & Tétat monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires

(standard)e

Page 16, annexe, point 4, case supéricure droite du tableauw:

au liew de: «Prix des microplaguettes DRAM et/ou DRAM & Iétat monté fabriqués par des sociétds autres que Samsung et
incorporés dans les DRAM sous formes multicombinatoiress

fire: «Prix des microplaguettes DRAM etjou DRAM a I'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués
par des sociétés autres gue Samsung et incorporés dans les DRAM sous formes multicombinatoiress



